Electrénica Béasica, 2° GITT

Tema 3. Circuitos de Polarizacion

Introduccién

Polarizacién por Rb
Polarizacién por Rb y Re
Polarizacién por 4 resistencias

Bibliografia

“Circuitos Electronicos”, Norbert R. Malik, Prentice Hall
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T3-Circuitos de Polarizacién Electrénica Béasica, 2° GITT

Introduccion

El nivel medio de una senal:

= determina la potencia consumidall por el dispositivo/sistema
T — —
PDC’ = fO Il(t) Vl(t) dt ~ Il V1
m determina la maxima amplitud ideal

A A
Vce

Vece

V,(0) V4 (D)

Lsi se verifican las condiciones de pequena senal
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T3-Circuitos de Polarizacién Electrénica Basica, 2° GITT

cc — RCIC + Vce

Vcc — RbIb + Vbe
I, = Ie v/t
I = Bl

Ejercicio de Diseno
Datos V_. = 10v, I__30nA, B¢ = 100
Punto polarlzaC|on V = 5v, I, = 20mA.

N Solucion I, = 200,LLA V = 0 35v

45m, 1 1 1 1 1 1 1 1 " Rc — 2509, R’b = 48k
o s ] Ejercicio de Analisis
o | ‘I'[A]" o Supongamos componentes fisicos COﬂOCidOS, y:
20m | O bzzz:, /Bf — 200
| | | s SOIUCién V ~ 0 35U I = QOO/LA

| o Vee—V
St I, = e be be _ — 3 Ib = 40mA
r i Br

3 i/ce[V]S 6 7 8 9 10
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T3-Circuitos de Polarizacién Electrénica Béasica, 2° GITT

— RCIC —1_ VCG —1_ ReIe

Vcc — RbIb —I_ Vbe —1_ ReIe
I, = I e be/Vt
Ic — Bf Ib
I, = I.+1

Ejercicio de Diseno

Datos V_. = 10v, I__30nA, B = 100
Punto poIarlzaC|on V = 5v, I, = 20mA.
Solucion Supongo R, I = 2v

I, =200uA, V, , = =0 , 35V

R = 100€2, R, = 15OQ R, = 38k

Ejercicio de Analisis con B = 200
Solucion V= 0,35v

Vee=Vie 10—0,35
. = R, = To07100 — S3MmA
By e
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T3-Circuitos de Polarizacidon

Electrénica Béasica, 2° GITT

Vee = R+ Ve + Rl
Vee = Rylgp + Vi + R
o(Ips = L) = Vi + R,
I, = I e be/Ve
I, = Bl
I, = L+

Ejercicio de Diseno
Datos V_. = 10v, I__30nA, B¢ = 100
Punto poIarlzaC|on V = 5v, I, = 20mA.

Solucién Supongo R, I =2vy I = 101,

I, =200puA, V, = gy , 350, Ig; = 2mA

Re = 100¢2, RC — 1509 : R1 = 3,82k(2,
R, = 1,30k2

Ejercicio de Analisis con B = 200

Vth — Rtth + Vbe + ReIe
R
Vth — (:c—2
R, + R,
R,R
Rth — R1||R2 =2
R, + R,
Solucion V= 0,35v
V,, = 2,54v R, = 0,97k€2
Vihn—Vbe _ 2,54—0,35
I, = R;—El_;e = 1857100 — 20,88mA
f
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